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xima para alcanzar en el otro alcance una amplificacidn més

El presente invento se refiere a una dispo-
sicidn de paso amplificador regulado de transistor para vaw
rios alcances de frecuencia, sirviendo para todos los alcgn-
ces de frecuencia el mismo transistor como elemento amplifi-
cador, egpecialmente a un paso amplificador de alta frecuen-
cia pars aparatos receptores de la téenica de las comunica-
cionea.

En unidedes de sintonizacién para aparatos
de televigidén es conocido emplear para VHF y UHF el mismo
transistor para el paso previo regulado de alta frecuencia.
Sin embargo, los pardmetros de entrada del transistor, se-
gln es conocido, son dependientes de la frecuencia, de mo~
do que, por ejemplo, en el caso de amplificacidén mdxima en
el alcance de UHF tiene que fluir una corriente continua de
colector menor que para le amplificacidén mdxima en el alcan-
de de VHF,

Sin embargo, si como hasta ahora es el mig~
mo el punto de trabajo de corriente continua pars ambos al-
cances (VHF y UHF) tiene que establecerse un compromiso,

bajando en uno de los alcances algo de la amplificacién md-

favorable,

Frente & ésto, el invento se caracteriza por
que el punto de trabajo de corriente continua del transis-
tor, por adaptacidn de la resistencia del emisor (RE) en el
valor requerido para el correspondiente alcance de frecuen-

cia, es elegible de tel manera que en cada slcance de fre-
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cuencia por lo menos pueda alcanzarse aproximademente la md
xima amplificacién sin suministro de potencia de regulacidn,
Por ello no sblo se obtiene en todos los alcances un gran
volumen de regulacidn, sino que también se disminuye con-
siderablemente la potencia de regulacidn, por ejemplo, en
los alcances de frecuencia mds bajos.

Otros detalles ventajosos del invento se
describen a continuacidén a base de un ejemplo de ejecucién,_
ilustrado en el dibujo.

Con 1 se ha designado un transistor, cuyo
emisor E estd situado en tensién a través de una resisten-
cia de emisor RE compuesta de dos resistencias 2 y 3.

En el circuito de conduccidn de la resisten
cia 3 estd interconectado un interruptor 4, por el que en
el cierre ge conecta en paralelo la resistencia 3 con la
resigtencia 2.

A la base B ge le suministra tensidn de re-
gulacidn U, .

Suponiendo que al utilizar un trangistor
del tipo AF 139 se manifestase la méxima amplificacién para
UHF a [qa] = 1,5 mA y para VHF a [Jc] = 3 mA. Con wna
| regulacidn de disminucién por 30 db es [J%}a& 8 mA para
URF y |7~ 11 na pare vEP,

Si se elige para UHF la resistencia del emi-
sor 2, por ejemplo con 1 k2 entonces en una caida de ten-
sién de {UBE] = 0,3 V entre base y emisor, la bensidn

de regulacién.
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- = = 3,2+ 10730 = 3,2 u¥.
Rynp 20 ! ’

[ [ -7 5] - 15 - 0 - 0000 [l

Para VHF resulta una resistencia de emisor

‘_U] - [UBE] 1,8 = 0,3
Rp = -——3;;;;-~ = ﬁ;‘r-;3:§~ = 500 £}

La resistencia .3, por lo tanto, se elige
tambidn con 1 k£, de modo que en UHF se obtiene la resis-
tencia 1 de 1 k£ky en VHF, por cierre del interruptor 4 y
conexidén en paralelo de las resistencias 2, 3, se obtiene
una resistencia total de 500 4L,

Simultaneamente con la obtencidén de ka mixi-
wme amplificacidén en ambos alcances, en el funcionamiento en
VHP se requiere una potencia de regulacidn esencialmente
menor, como puede verse en el siguiente cdlculo:

. Je? .
B

A

Py y €n 10 que B, que es el

factor de amplificacibén de corriente, puede adéptarse apro-
ximadamente como 20,
La potencia de regulacién para UHF es enton-
ces en wune regulacidn de disminucidn de aproximadamente
30 dbs
(8 + 1073)% . 1+ 103

La negesidad de potencia para VHF antes de
la aplicacidén del invento importas
(11 + 10-3)2 » 1 . 103

P = = 6,05 + 10739 = 6,05 oW
Ryyp 20 ' !
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necesidad de potencia de regulacién esencialmente menor.

¥y al aplicar el invento:

(11 + 10732 . 0,5 « 103 "
P’RVHI‘ = ; y a 3,05 - 10 °W 3,05 nv.
* 0

Como se ha mostrado mediante egte sencillo
ejemplo de cdleulo, se obtiene en el alcande de VHF, no obs-

tante a una regulacidn mixima de amplificacidn, todavia una

En lugar de una conexién en paralelo, tam-
bién puede conectarse otra resistencia, por ejemplo de 500SL
gsegln el ejemplo de cdlculo, como gse muestra nediante la
figura 2. También puede estar prevista eventualuente una co-
nexidn de paralelo-serie,

Al utilizar transistores con otro paso de
Trecuencia distinto al tipo AF 139 naturalmente deben elegir-
ge otros valores de la registencia del emisor, In circuns-
tancias puede ser que la resistencia del emisor tenga que
hacerse uenor hacia frecuencias mds albas.

Segln la alta frecuencia es posible, tanto
conexién de base, como taubién conexidn de emisor, lo que
ge consigue por correspondiente mgulecibén inicisl de los

electrodos del transistor y por bloqueo de cisrre de alta

frecuencisa.
N O T .A.o"'

La presente patente de invencidn, comprende

las giguientes reivindicacioness
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1.~ Disposicidén de paso smplificador regula-
do de transistor para varios alcances de frecuencia, sirviens
do para todos los alcances de frecuencia el mismo transistor
como elemento amplificador, especialmente paso amplificador ¢
alta frecuencia para aparatos receptores de la téenica de
las comunicaciones,caracterizada porque el punto de trabajo
de corriente continua del transistor, por adaptacidén de la
resistencia del emisor al valor requerido para el alcance
de frecuencia correspondiente, es elegible de tal modo que
en cada alcance de frecuencia, por lo menos sea alcanzable
aproximadamente la mdxima amplificacidn sin suministro de
potencia de regulacidn.

2,~ Disposicidn segln la reivindicacidn 1,
caracterizade porque la resistencla del emisor es conmuba-
ble.

3.~ Disposicidn segln las reivindicaciones
1 8 2, caracterizada porque la resistencia del emisor se
compone de varias resistencias conectables en paralelo y/o
en serie,

4.~ Disposicidn segin la reivindicacidn 1 4
}as siguientes, caracterizada porgue el transistor se hace
funecionar en conexidn de emisor.

5.~ Disposicién por lo menos segin una de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el transistor
se hace funcionar en conexién de base.

6.~ Disposicidn de paso amplificador regulado

de transistor.

le
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Segin se describe y reivindica en la present
memoria descriptiva, y se ilustra con los planos gue a la

misma se acompafian.

Consta dicha memori gseis hojas folia-

das y escritas a mdquina por una Hola de sus caras.

i

Madridt s/ 2348 1966
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